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BYX 38/...
BYX 38/...R

BYX 35{-“
SILIZIUM - GLEICHRICHTERDIODEN A K
BYX 38/...R
A K
€ ]
Danergrenzatrom bei IE = 110°C IF AV - 6 A
Hichatzullsaige
periodische Spitzensperrspannung Un BN " J00,..1200 VW

ABMESSUNGEN in mm
Gehliuse: JEDEC DO-4

BYX 38/...: Katode am Gehluse
BYX 38/...R: Anode am GehEuse

Die Gleichrichterdiodem werden
mit Mutter (SW 9,5) und Zahn-
scheibe geliefert.

Fiir isolierten Einbau stehen
fubehBrteile 56 262 A sur
Verfligung .

GEWICHT 7.8 g
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BYX 38/...
BYX 38/...R

SPANNUNGSGRENIWERTE bei f = 80...400 Hz

Hichatzullissige Hichstzullssige periodische
perisdische Spitzensperrspannung
Scheitelsperrspannung: (Vy & 0,01):
Ul"hﬂﬂﬂ\f “IIH. J00 v
400 ¥ 600 v
BOO ¥ 1200 ¥

STROMGRENIWERTE bei f = 50...400 Hz
<

Datasheet

Iyp:

BYX 38/300(R)
BYX 38/600(R)
BYX 38/1200(R)

o
Dauwergrenzstrom bei ‘{i = Ill.'I'Ct I,. AV
bei ‘G = 1256°C: [:r AV
HichstzulBssiger Effektivwert des Durchlalstromes: T nus
Hichstzuliissiger periodischer Spitzenstrom: II‘ RN
Stobstrom=G th *
olstrom=Grenzwert bei IIJ = 150 °C: IF s M
Grenzlastintegral: J‘Izdt
THERMISCHE EIGENSCHAFTEN
Hichstzullssige Sperrschichttemperatur: IIJ =
Lagerungstemperaturbereich: .5 =
Wirmewiderstand
gwischen Sperrschicht und Umgebung: I'th U =
gvischen Sperrschicht und Gehiuseboden: l“ s "
gwischen Gehiuseboden und Kihlk$rper
ohne Whirmeleitpaste: Ry 6/K =
mit Wirmeleitpaste: nth 6/K =
Impuls-Wirmeviderstand bei t, = 1 mat I“ G -
MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN
Drehmoment-Bereich bei Befestigung: HII -
“ax. Bohrunge-Durchmesser im Kihlblech: '] =

- A
= A
= 10 4
- 50 A
= 50 A
« 13 A%
150 ’c

-56...+150 "C

50 K/W
4,0 KN
0,6 KW
0,6 K/
0,3 K/w

0,9...1, 76 Nm
(9...17,5 kp ecm)

5.-2 ma
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DURCHLASS- und SPERR-EIGENSCHAFTEN

Durchlaflspannung bei I

W)

F
Sperrstrom bei U, _ . und

= 20 A, &

J

J

8, = 125%C:

= 25%;
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BYX 38/...
BYX 38/...R
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BYX 38/...
BYX 38/...R
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